
物 理 学 报   Acta  Phys.  Sin.   Vol. 73, No. 15 (2024)    157803 

 

 

“近红外二区长波发射Na3YSi3O9:xCr3+硅酸盐及多格位占据

光谱展宽”补充材料 

龚长帅  王建通  王渤文  薛绪岩  王雪娇† 

(渤海大学化学与材料工程学院，锦州 121013) 

 

表 S1 汇总并对比了本研究与文献报道的 Cr3+激活的宽带近红外荧光粉的发

光性能. 主要对比了同样采用多格位占据策略的一些荧光粉及以硅酸盐为基质

的 Cr3+掺杂荧光粉, 其中文献[S1—S5]为采用多格位占据策略的 Cr3+激活荧光粉. 

文献[S6—S10]为硅酸盐为基质的 Cr3+掺杂荧光粉. 可以看出, 本研究所得的

Na3Y1-xSi3O9:xCr3+荧光粉半高宽处于中上水平，并且发射峰位置明显长于其他体

系荧光粉. 

 

表 S1 一些 Cr3+激活的宽带近红外荧光粉的发光性能与本工作所得结果的对比 
Table S1. Comparison of the luminescent properties of some Cr3+-activated broadband 

near-infrared phosphors with those of this work. 

Phosphor λem/nm FWHM/nm Refs. 

Gd2.4Lu0.6Ga4AlO12:Cr3+ 728 107 [S1] 

Mg7Ga2GeO12:Cr3+ 750 190 [S2] 

CaY2Mg2Ge3O12:Cr3+ 758 115 [S3] 

K2SrGe8O12:Cr3+ 830 214 [S4] 

SrGa2O4:Cr3+ 700 170 [S5] 

LiScSi2O6:Cr3+ 845 156 [S6] 

NaScSi2O6:Cr3+ 840 140 [S7] 

CaMgSi2O6:Cr3+ 845 187 [S8] 

LiInSi2O6:Cr3+ 840 143 [S9] 

CaSc0.85Al1.15SiO6:Cr3+ 950 205 [S10] 

本工作 984 183 — 
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表 S2 Na3Y1-xSi3O9:xCr3+ (x = 0—0.1)样品 ICP-OES 分析结果 

Table S2. Results of ICP-OES analysis for the Na3YSi3O9:xCr3+ (x = 0－0.1) samples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 S3 一些Cr3+激活的宽带近红外荧光粉的热猝灭激活能与本工作所得结果的对

比 

Table S3. Comparison of the activation energy of thermal quenching of some Cr3+ 

activated broadband near-infrared phosphors with that of this work. 

Phosphor ΔE/eV Refs. 

Gd2.4Lu0.6Ga4AlO12:Cr3+ 0.23 [S1] 

Mg7Ga2GeO12:Cr3+ 0.236 [S2] 

CaY2Mg2Ge3O12:Cr3+ 0.324 [S3] 

SrGa2O4:Cr3+ 0.21 [S5] 

LiScSi2O6:Cr3+ 0.33 [S6] 

La3Sc2Ga3O12:Cr3+ 0.36 [S11] 

La2MgZrO6:Cr3+ 0.089 [S12] 

SrHfO3:Cr3+ 0.041 [S13] 

本工作 0.157  
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